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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DES VALVES A SEMICONDUCTEURS
POUR LE TRANSPORT D’ENERGIE EN COURANT CONTINU
A HAUTE TENSION

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C EI en ce qui concerne les questions techniques, préparésspar des Comités d’Etudes
ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment daps grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cQ

Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle natior
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

v

Les Comités nationadx des pays\ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la
publication:

Norvege

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TESTING OF SEMICONDUCTOR VALVES FOR HIGH-VOLTAGE
D.C. POWER TRANSMISSION

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Co
National Committees having a special interest are represented, express, as nearly as possible, an
opinion on the subjects dealt with.

sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that a

the latter.

" Norway

South Africa (Republic of)

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet

Socialist Republics

Netherlands United Kingdom
New Zealand United States of America



ESSAIS DES VALVES A SEMICONDUCT EURS
POUR LE TRANSPORT D’ENERGIE EN COURANT CONTINU
A HAUTE TENSION

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION ET RENVOI
A D’AUTRES PUBLICATIONS DE LA CEI

I. Domaine d’application

couplage en courant continu a haute tension.

Elle est limitée aux essais de type et de production. Les egs
étre nécessaires en cours de développement ne sont pas
norme.

2. Renvoi a d’autres publications de la CEI

Publications n>* 60-1: .

erhiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles.
;. Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure.
Terminologie pour le transport d’énergie en courant continu a haute
tension.



TESTING OF SEMICONDUCTOR VALVES FOR HIGH-VOLTAGE
D.C. POWER TRANSMISSION

SECTION ONE — SCOPE AND REFERENCES TO OTHER 1EC PUBLICATIONS

1. Scope

This standard applies to thyristor valves used to implement the converter’
unit forming part of a high-voltage d.c. power transmission or coupling

s of a‘epnverter

It is restricted to type and production tests. Site tests and tests : gquirgd in the
~ course of development are not within the scope of this standa

2. Reference to other 1 E C publications

Publications Nos. 60-1: Y General Definitions and

60-2:
1: Terms, Definitions, Principles

ings and Characteristics of Semiconductor Devices
Principles of Measuring Methods, Part 0: General

vEssential Ratings and Characteristics.
Rart 2: General Principles of Measuring Methods.
erminology for High-voltage Direct Current Transmission.





